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BIULETYN
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU

ga3ie) W

T [ KRYSZTALOW (PTWK)
sesee POLISH SOCIETY FOR CRYSTAL GROWTH
K Nr 25 - 2006
Zarzad Glowny PTWK Prezes: prof. dr hab. Anna Pajaczkowska
Instytut Technologii Materialow Elektronicznych  Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa e-mail: apajaczkowska@hotmail.com
Tel.: +48 22 8349949; Fax: +48 22 8349003 pajacz_a@itme.edu.pl

Internet: www.ptwk.org.pl
Sekretarz: doc.dr hab. Marek Berkowski
Konto PTWK: Millennium BIG Bank S.A. Instytut Fizyki PAN
11501303-0012351497 e-mail: berko@ifpan.edu.pl

PROTOKOL
VI ZEBRANIA ZARZADU PTWK

Szoste Zebranie Zarzadu PTWK kadencji 2004-2007 odbylo si¢ w dniu 18 pazdzier-
nika 2006 r., w Warszawie, w siedzibie CBW PAN;, ul. Sokolowska 29/37.

Obecni: Stanistaw Krukowski, Anna Pajaczkowska, Ewa Talik, Wojciech Sadowski,
Dorota Anna Pawlak, Michal Leszczynski, Stawomir Mielcarek.

Program Zebrania:

1.  Powitanie uczestnikow - prof. S. Krukowski

2. Przyjecie protokotu z V Zebrania Zarzadu PTWK - dr D. Pawlak

3. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007 r. — prof. S. Krukowski, prof.
A. Pajaczkowska

4. Udzial PTWK w organizacji Konferencji w Berlinie - prof. S. Krukowski

Medal im. J. Czochralskiego — prof. S. Krukowski, prof. Anna Pajaczkowska

6. Przygotowaniec PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji Konfe-
rencji ICCG w 2013 1. - prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczynski

7. Sprawozdanie z postepu prac Sekeji Krysztalow Objgtosciowych (w tym strona
internetowa) — prof. E. Talik

8. Sprawozdanie z postgpu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym strona
internetowa) — prof. M. Leszczynski

9. Wyklad na temat wzrostu krysztalow - prof. S. Krukowski

N
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10. Sprawy organizacyjno-czlonkowskie - dr D. Pawlak

11. Strona internetowa PTWK - prof. S. Krukowski

12. Sprawy finansowe: prowadzenie ksiggowosci 1 sprawozdawczosci - prof.
S. Krukowski

13. Wolne wnioski

Ad 1. Powitanie uczestnikow
Uczestnikow zebrania powital prof. Krukowski.

Ad 2. Przyjecie protokolu z V Zebrania Zarzadu PTWK

Omowiono uwagi dotyczace protokolu z V Zebrania Zarzadu PTWK. Poprawek do
protokolu nie bylo. W glosowaniu jawnym przyjeto protokol jednoglosnie. Prof.
Krukowski podzigkowal dr D. Pawlak za protokolowanie.

Ad 3. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007 r.

Zdecydowano, ze nalezy wysta¢ informacj¢ o Konferencji PTWK (ICSSC-5 &
PCCG-8) do wszystkich poprzednich uczestnikéw Konferencji. Informacje nalezy
wysla¢ e-mailem bez zalacznikow, gdyz czesto zalaczniki odrzucane sa przez kom-
puter.

Prof. Krukowski poinformowal, ze istnieje plan zorganizowania polsko-japonsko-
-niemieckiego jednodniowego satelitarnego Workshopu, po zakonczeniu Konfe-
rencji PTWK. Tematem tej Konferencji bedzie wzrost i charakteryzacja krysztatow
polprzewodnikow szerokoprzerwowych ZnO, SiC, GaN i1 AIN. Prof. Pajaczkowska
poinformowala, ze Instytut Wzrostu Krysztalow w Berlinie (IKZ) nie moze firmowa¢
tej Konferencji ze wzgledu na sesj¢ organizowang przez nich na podobny temat na
Konferencji E-MRS. Jednak dyrektor IKZ prof. Fornari zglosil juz dwoch wykladow-
cOw ze strony niemieckiej. Niemieckie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow (DGKK)
zgodzilo si¢ dofinansowac¢ wyjazd swoich czlonkow na t¢ Konferencje w wysokosci
1000 EUR. Prof. Krukowski poinformowal, ze prof. Rogalski zglosil zaistnienie
problemu w zwiazku ze zorganizowaniem po Konferencji migdzynarodowej, Kon-
ferencji dla tylko trzech narodow. Jednak prof. Sadowski zauwazyl, ze Konferencja
polsko-japonsko-niemiecka bgdzie impreza satelitarng.

Prof. Krukowski poinformowal, ze dr Dabkowska zaproponowala PTWK wystapienie
do Migdzynarodowej Unii Krystalograficznej (IUCr) o dofinansowanie na Konferen-
cje w wysokosci 5000 USD. Dofinansowanie ma dotyczy¢ udzialu studentow w kon-
ferencji PTWK. Prof. Krukowski poinformowal, ze taka prosba o dofinansowanie
zostala przedlozona. Prof. Krukowski dodal ponadto, ze nowe osoby zaproszone do
wygloszenia wykladow zaproszonych na Konferencji PTWK to: prof. Fukuda, prof.
Moreno oraz dr Klimczuk. Strona internetowa Konferencji bedzie przygotowana
1 prowadzona przez firmg Piclaszek Research, ktora prowadzi tez strong Konferencji
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jesiennej E-MRS-u w Warszawie. Firma ta zajmie si¢ rowniez przygotowaniem ma-
terialéw konferencyjnych i ich drukiem. Za prowadzenie strony Konferencji PTWK
firma Pielaszek Research otrzyma wynagrodzenie w wysokosci 5% oplat wniesionych
na konferencjg PTWK. Zarzad PTWK zatwierdzil jednoglosnie przedsigwzigcia
finansowe dotyczace Konferencji.

Prof. Krukowski poinformowal, ze zaproponowano nast¢pujace oplaty konferen-
cyjne:

Oplaty za Konferencje PTWK

PLN EUR
Oplata normalna 1400 350
Oplata dla cztonkéw PTWK 900 230
Studenci, doktoranci 600 150

Prof. Krukowski poinformowal, ze hotel w Zakopanem wyrazil zgodg na przedluzenie
Konferencji o jeden dzien. Zdecydowano, ze ceny obgjmujace zardéwno Konferencje
PTWK, jak i Konferencj¢ polsko-japonsko-niemiecka (PJG) beda nastgpujace:

Oplaty za Konferencje PITWK oraz PJG

PLN EUR
Oplata normalna 1600 400
Oplata dla cztonkéw PTWK 1000 260
Studenci, doktoranci 700 180

Natomiast oplata tylko za PJG bedzie wynosita 300 zt lub 80 EUR dla wszystkich
uczestnikow.

Prof. Krukowski przypomnial, Ze liczba 0s6b na Konferencji PTWK jest ograniczona
wiclkoscia sali wykladowej do 200 0s6b. Prof. Krukowski 1 prof. Mielcarek przy-
pomnieli, ze formalne zobowigzanie do organizowania Konferencji w Wojskowym
Domu Wypoczynkowym w Zakopanem-Koscielisku mija w tym roku. Prof. Pajacz-
kowska zauwazyla, ze polaczenie tych dwoch Konferencji bylo bardzo korzystne
dla PTWK, w przyszlosci bgdzie kontynuowane, jednak ze zmiang miejsca przyszlej
Konferencji. W zwiazku z tym prof. Sadowski poinformowal, Ze na wybrzezu sa dwa
dobre osrodki do zorganizowania takiej Konferencji — jeden w Jelitkowie 1 jeden na
wyspie Sobieszowskiej. Prof. Sadowski przypomnial réwniez, ze w Sobicszowie
we wrzesniu (1-6 wrzesien 2007) bgda si¢ odbywac jednoczesnie dwie konferencje:
Intermolecular Interactions oraz Migdzynarodowa Konferencja z Zakresu Nanotech-
nologii. Potwierdzono, ze PTWK bgdzie patronowalo tym konferencjom.
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Ad 4. Udzial PTWK w organizacji Konferencji w Berlinie

Prof. Krukowski poinformowatl o udziale cztonkéw PTWK w organizacji i pracach
naukowych Konferencji , Joint Meeting of German and Polish Association for Crystal
Growth™, ktéra odbyla si¢ w dniach 6-8 marca 2006 r. w Berlinie. PTWK sponsoro-
walo udzial studentow z Polski w Konferencji. W ramach prac Konferencji uczeni
z Polski wygtlosili 4 wyklady zaproszone oraz zaprezentowali 4 prezentacje ustne.
Ponadto zaprezentowano 19 plakatdéw na sesji posterowej. Prof. Krukowski podkre-
slit, ze Konferencja byla udanym przedsiewzigciem naukowym oraz przyczynila sig
do umocnienia kontaktow pomigdzy Polskim 1 Niemieckim Towarzystwem Wzrostu
Krysztaldéw, co zaowocuje m.in. przyszla wspolng kandydatura do organizacji Kon-
ferencji ICCG w 2013 1.

Ad 5. Medal im. J. Czochralskiego

Prof. S. Krukowski poinformowal, ze¢ E-MRS wystapil z inicjatywa nagrody im.
Czochralskiego oraz aby PTWK bylo jednym z fundatoréw tej nagrody. Prof. Kru-
kowski zaproponowal, aby nagrod¢ otrzymal prof. Shuji Nakamura z University of
California w Santa Barbara (UCSB) w USA. Nagroda ta zostalaby przyznana za
pionierski wklad prof. Nakamury w rozwdj badan nad otrzymywaniem epitaksjalnych
azotkéw metali grupy HI: AIN, GaN 1 InN oraz ich roztwordéw stalych do zastoso-
wan w technologii pélprzewodnikowych zrédel swiatla niebieskich i zielonych diod
elektroluminescencyjnych (LEDs) 1 niebieskich diod laserowych (LDs). Propozycja
prof. Krukowskiego zostala zaakceptowana przez Kapitule Nagrody. Prof. Krukowski
poinformowal, ze zaistnial problem Medalu im. Prof. Czochralskiego, ktéry nadaje
Fundacja Rozwoju Nauk Materialowych zalozona przez prof. Ryszarda Ciacha.
E-MRS nie chce miesza¢ swojej nagrody z medalem nadawanym przez Fundacje
Rozwoju Nauk Materialowych. Fundacja Rozwoju Nauk Materialowych, ktora pod-
jeta decyzjg, aby Medal nadac prof. Fukudzie oraz zeby uroczystos¢ nadania medalu
odbyla si¢ na Konferencji PTWK. Prof. Krukowski zaproponowal, aby Zarzad PTWK
uchwalil ze wyraza wolg wspolpracy E-MRS w ramach Nagrody im. Czochralskiego,
natomiast, nie wyraza zgody na wspolprace z prof. Ciachem oraz nie wyraza zgody
na to, aby Fundacja Rozwoju Nauk Materialowych uzywala nazwy i logo PTWK.
Decyzje przeglosowano z jednym glosem wstrzymujacym sig.

Ad 6. Przygotowanic PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji Konfe-
rencji [OCG w 2013 1,

Prof. Krukowski poinformowal, ze Niemieckic Towarzystwo Wzrostu Krysztalow
(DGKK) zgodzilo si¢ wspdlnie z PTWK wystapi¢ o organizacj¢ Konferencji IOCG
w 2013 r. PTWK powinno zaczaé przygotowania jak najszybciej 1 przede wszystkim
uzyskac¢ poparcie rzadu. prof. Leszczynski zaproponowal, zeby prof. Krukowski zo-
stal przewodniczacym tej konferencji. Ustalono, ze konferencja bedzie trwala tydzien
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1 odbywac si¢ bedzie na Politechnice Warszawskiej. Prof. Krukowski zaprosil do ze-
spolu przygotowawczego oprocz siebie oraz dr Pawlak réwniez prof. Leszczynskiego
1 prof. Sadowskiego. Niemieckie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow w ramach tej
konferencji zorganizuje kilka sesji. Dr Pawlak przypomniata, Ze powinno si¢ powola¢
dwoch przewodniczacych konferencji — jednego z Polski oraz jednego z Niemiec.

Ad 7. Sprawozdanie z postgpu prac Sekeji Krysztalow Objetosciowych (w tym strona
internetowa)

Prof. Talik zreferowala dzialalnos$¢ Sekceji Krysztatow Objgtosciowych. W dniach 5-9
wrzesnia 2003 r. odbylo si¢ pod patronatem PTWK Sympozjum ,,Multi-component
alloys and intermetallic compounds for magnetic applications and nanotechnology”
w ramach Konferencji E-MRS w Warszawie. Materialy konferencyjne zostaly opu-
blikowane w Journal of Alloys and Compounds vol. 423 (2006).

Na Uniwersytecie Slaskim odbyl si¢, pod patronatem PTWK, cykl wkladow pt. .,Od
starozytnych klejnotéw do Pentium 47, w ramach corocznych pokazow pod nazwa
,.Osobliwosci swiata fizyki”, organizowanych we wrzesniu, od 1984 r. w aulach In-
stytutu Fizyki, dla uczniow z regionu. Zdjecia z wykladu sa zamieszczone na stronie
internetowe] PTWK.

Prof. Talik zostala zaproszona do wygloszenia cyklu audycji pt. ,,Krysztaly w organi-
zmie czlowicka” nadanych w Radio Katowice — program Nauka w dniu 16.01.2006 1.
oraz w kolejnych tygodniach.

Odbyla si¢ réwniez 15th Intermational Conference on Solid Compounds of Transition
Elements (Krakow 15-20. 2006 r.), na ktorej prof. E. Talik wyglosila wyklad zapro-
szony pt. ,,90th anniversary of Czochralski method” oraz napisala artykul, ktory zostat
przyjety do Journal of Alloys and Compounds. Materialy z konferencji znalazly sig
cze$ciowo na stronie internetowej PTWK.

Prof. Sadowski poinformowal, ze w Gdansku prowadzony jest 15-godzinny wyklad
dla doktorantéw na temat wzrostu krysztatow.

Prof. Mielcarek poinformowal, ze Konferencje w Poznaniu bgda si¢ odbywac nadal
w cyklu trzyletnim, czyli nastgpna odbegdzie si¢ w 2008 r.

Ad 8. Sprawozdanie z postgpu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (w tym
strona internetowa)

Prof. Leszczynski poinformowal, ze strong Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych
przygotowuja studenci.

Ad 9. Wyklad na temat wzrostu krysztalow

Prof. Leszczynski zaproponowal umieszezenie wykladéw o wzroscie krysztalow
odbywajacych si¢ w Gdansku i w Katowicach na stronie internetowej PTWK. Prof.
Sadowski powiedzial, ze moze to stanowi¢ problem i ze jezeli takie wyklady bylyby

70



Biuletyn PTWK nr 25

umieszczone to nalezy zwroci¢ szczegolng uwagg na umieszczanie odnosnikow do
publikacji lub stron internetowych skad brane sa ewentualne rysunki.

Ad 10. Sprawy organizacyjno-czlonkowskie

Dr. Pawlak zglosila nast¢pujace osoby jako kandydatéw na czlonkdéw PTWK:
1. dr Ludwika Lipinska (ITME)
2. mgr Agnieszka Rzepka (ITME)

Obydwie kandydatury zostaly przyjete jednoglosnie.

Ad 11. Strona internetowa PTWK

Prof. Krukowski poinformowal, ze strona PTWK jest prowadzona dobrze. Jezeli
kto$ chcialby cos$ na niej umiescic to powinien najpierw poinformowac o tym prof.
Krukowskiego. W chwili obecnej brakuje tylko strony Sekcji Mikrostruktur Krysta-
licznych.

Ad 12. Sprawy finansowe: prowadzenie ksiggowosci 1 sprawozdawczosci
Nieobecnego mgr. Lucznika zobowigzano do wystania upomnien do czlonkéw PTWK
zalegajacych z zaplata skladek. Prof. Pajaczkowska przypomniala, ze znizki na kon-
ferencje PTWK beda przystugiwac tylko osobom, ktore zaplacily skladki.

Ad 13. Wolne wnioski

Prof. Pajaczkowska przypomniala, ze nalezy zajaé si¢ sprawa konkursu prac dok-
torskich. Prof. Krukowski przypomnial, ze zgodnie z postanowieniami podj¢tymi
podczas Konferencji PTWK w Poznaniu, prof. Sadowski jako Prezes-Elekt PTWK
wchodzi z urzgdu w sklad Kapituly i odpowiada za nadzorowanie jej dzialania. Jest
to kontynuacja dzialania Kapituly z poprzedniej kadencji Zarzadu. Ogloszenia o
konkursie powinny zostac¢ rozestane do uczelni 1 instytutow. Prof. Pajaczkowska
zaproponowala zeby umiesci¢ ogloszenie na stronie internetowej PTWK oraz aby
rozeslac ogloszenia poczty internetowa do dyrektoréw instytucji. Prof. Pajaczkowska
przypomniala, ze zwyci¢zca otrzymuje nagrod¢ oraz pobyt na konferencji w Zako-
panem za darmo. Prof. Sadowski zauwazyl, ze taka nagroda jest o tyle istotna, ze
ustawowo nie ma juz wyroznien prac doktorskich.

protokolowata D. A. Pawlak
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PROTOKOL
VII ZEBRANIA ZARZADU PTWK

Siédme Zebranie Zarzadu PTWK kadencji 2004-2007 odbylo si¢ w dniu 28 marca
2007 r., w Warszawie, w siedzibie IWC PAN, ul. Sokolowska 29/37.

Obecni: Stanistaw Krukowski, Ewa Talik, Wojciech Sadowski, Dorota Anna Paw-
lak, Michal Leszczynski, Slawomir Mielcarek, Bolestaw Lucznik, Lila Glazowska

Program Zebrania:

1.
2.
3.

10.
I1.
12.
13.

14.

Powitanie uczestnikow — prof. S. Porowski, prof. S. Krukowski

Przyjecie porzadku Zebrania — prof. S. Krukowski

Przyjecie sprawozdania finansowego PTWK za rok 2006 r. — mec. L. Glazowska,
mgr B. Lucznik

Przyjecie protokolu z VI Zebrania Zarzadu PTWK - prof. S. Krukowski,
dr D. Pawlak

Przygotowania do Konferencji PTWK 2007 r. — prof. S. Krukowski
Sprawozdanie z prac Kapituly Nagrody PTWK — prof. W. Sadowski
Przygotowanic PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji Konfe-
rencji [OCG w 2013 1. — prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczynski
Sprawozdanie z postgpu prac Sekcji Krysztalow Objgtosciowych — prof.
E. Talik

Sprawozdanie z postgpu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych — prof.
M. Leszczynski

Wyklad na temat wzrostu krysztaldéw - prof. M. Leszczynski, prof. S. Krukow-
ski

Sprawy organizacyjno-czlonkowskie - dr D. Pawlak

Strona internetowa PTWK - prof. S. Krukowski

Sprawy finansowe: prowadzenie ksi¢gowosci 1 sprawozdawczosci - mgr B,
Lucznik

Wolne wnioski

Ad 1 Powitanie uczestnikow
Uczestnikow zebrania powital Prof. Porowski.

Ad 2. Przyjecie porzadku Zebrania
Brak uwag do porzadku zebrania. Porzadek zebrania zostal przyjety.
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Ad 3. Przyjecie sprawozdania finansowego PTWK za 2006 r.

Mgr Lucznik omowil wydatki PTWK w 2006 r. Jedyny duzy wydatek to Konferencja
w Berlinie w 2006 r. PTWK sfinansowalo podréoze na konferencje w Berlinie stu-
dentéw oraz pracownikow naukowych, cztonkéw PTWK. Mec. Glazowska omowila
stan konta PTWK: w dniu 01.01.2006 na koncie bankowym PTWK znajdowalo si¢
23.142 1, tytulem skladek w 2006 r. wplynelo 2245 zi, koszty w 2006 r. wyniosly
3447 z1. PTWK nie ma zadnych zobowiazan, wszystkie zobowiazania zalatwiane sa
na biezaco. W glosowaniu jawnym sprawozdanie finansowe przyjeto jednoglosnie.

Ad 4. Przyjecie protokolu z VI Zebrania Zarzadu PTWK

Omowiono uwagi dotyczace protokotu z VI Zebrania Zarzadu PTWK. Prof. Talik
wprowadzila drobne poprawki do protokolu. W glosowaniu jawnym przyj¢to protokot
jednoglosnie. Prof. Krukowski podzigkowal dr Pawlak za protokdlowanie.

Ad 5. Przygotowania do Konferencji PTWK 2007 .

Prof. Krukowski zdat relacje z przygotowan do konferencji w Zakopanem 2007. Obec-
nie przyjete zostaly wszystkie 180 abstrakty. Odbgdzie si¢ 145 prezentacji posterowych,
16 prezentacji ustnych oraz 24 prezentacje zaproszone. Prof. D. Vivien zostanie wy-
kreslony z listy zaproszonych wykladowcow, poniwaz brak z nim kontaktu. W ramach
jednodniowego Workshopu Polsko-Japonsko-Niemieckiego PTWK dzigkuje Prof.
Fukudzie za zaproszenie przedstawicieli przodujacych osrodkow. Zdecydowano, aby
umiesci¢ na stronie Konferencji informacje o tym, ze Workshop begdzie bardzo waz-
nym wydarzeniem i zeby wszyscy uczestnicy Konferencji na nim pozostali. Ponadto
zebrani zaakceptowali propozycjg, aby wystac informacje o tym do wszystkich, ktorzy
zarejestrowali sie na Konferencji, a nie zarejestrowali si¢ na Workshopie.

Prof. Krukowski omowil problemy zwiazane z Konferencja np. poézna rejestracja
uczestnikow, koniecznos¢ rzeczywistego zamknigcia rejestracji na Konferencjg do
20 kwietnia, aby wiadomo bylo ilu jest dokladnie uczestnikéw konferencji. Prze-
dyskutowano ewentualne mozliwosci korzystania z Internetu w Zakopanem. PTWK
zapewni trzy komputery z dostgpem do Internetu, ewentualnie gdyby byla taka
mozliwos¢ mozna oplaci¢ na te kilka dni dostep bezprzewodowy.

Zdecydowano, ze ostatnie zebranie Zarzadu odbgdzie si¢ w niedzielg 20 maja 2007 .
o godz. 18-te] w WZW Zakopane.

Ad 6 Sprawozdanie z prac Kapituly Nagrody PTWK

Prof. Sadowski poinformowal, ze wplyng¢la jedna praca doktorska na konkurs prac
doktorskich o nagrodg PTWK. Zebrani wyrazili opinig, ze ten stan jest niezadowa-
lajacy, gdyz nie ma zadnej mozliwosci oceny prac przez Kapitule Nagrod PTWK.
W zwigzku z tym prof. Sadowski zaproponowal, aby przedtuzy¢ termin skladania
prac doktorskich. Wobec braku gloséw sprzeciwu Zarzad zadecydowal, ze nalezy
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przedtuzy¢ termin, do ktorego mozna skladac¢ prace doktorskie w wersji papicrowej
oraz pliku elektronicznym. Prof. Krukowski przypomnial, ze konkurs prac doktor-
skich powinien by¢ bardziej rozreklamowany. Prof. Sadowski zaproponowal umiesz-
czenie prac konkursowych na stronie PTWK. W tej sprawie Zarzad ni¢ podjal zadnej
decyzji, pozostawiajac ja do rozwazenia Zarzadowi przyszlej kadencji.

Ad 7. Przygotowanie PTWK do przedstawienia kandydatury do organizacji Konfe-
rencji [OCG w 2013 1,

Prof. Krukowski oraz prof. Leszczynski zreferowali przygotowania do przedstawienia
kandydatury PTWK do organizacji [IOCG w 2013 r., m.in. wystapiono o dofinanso-
wanie na przygotowanie konferencji do Ministra prof. K. J. Kurzydlowskiego.

Ad 8. Sprawozdanie z postgpu prac Sekcji Krysztalow Objgtosciowych

Prof. Talik zreferowala dzialalno$¢ Sekeji Krysztalow Objgtosciowych. W dniach 14-
-16 marca 2007 r. odbyly si¢ dni Wydzialu Fizyki Uniwersytetu Slaskiego w ramach,
ktorych zostal wygloszony wyklad pt. “Polski wklad w rozwdj nowoczesne;j elektro-
niki”. Wyklad odbyl si¢ pod patronatem PTWK, wykorzystano w nim materialy ze
strony internetowej PTWK.

Ad 9. Sprawozdanie z postgpu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych

Prof. Leszczynski poinformowal, ze w ITME pojawilo si¢ nowe urzadzenie MOCVD,
a u prof. Bugajskiego w ITE, nowe urzadzenie MBE. Prof. Leszczynski poprosil dr
Pawlak o przeslanie informacji na temat nowego urzadzenia w ITME.

Ad 10. Wyklad na temat wzrostu krysztalow

Prof. Leszczynski poinformowal, ze w wykladzie uczestniczy okolo 15 — 20 oséb.
W drugim roku prowadzenia wykladow pojawili si¢ nowi uczestnicy. W zasadzie nie
obserwuje si¢ obecnosci uczestnikow z poprzedniego roku.

Ad 11. Sprawy organizacyjno-czlonkowskie
Dr Pawlak zglosita nastepujace osoby jako kandydatow na czlonkow PTWK:

mgr Sebastian Grzegorz Turczynski (ITME)

inz. Dariusz Artel (ITME)

mgr Wojciech Lisowski (PW)

mgr Piotr Aleksander Caban (ITME)

dr Beata Derkowska (Uniwersytet Mikolaja Kopernika)
Pawel Zybert (PW)

dr hab. Andrzej Maria Huczko

mgr inz. Tomasz Wojciech Balcer

90N AR R e
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W glosowaniu jawnym wszystkie kandydatury zostaly przyjete jednoglosnie przez
Zarzad.

Ad 12. Strona internetowa PTWK
Prof. Krukowski poinformowal, ze strona PTWK jest prowadzona dobrze. Przedys-
kutowano propozycje umieszczenia listy platnosci za skladki na stronie PTWK.

Ad 13. Sprawy finansowe: prowadzenie ksiggowosci 1 sprawozdawczosci.
Przypomniano, ze koniecznie nalezy zaktualizowac list¢ sktadek.

Ad. 14. Wolne wnioski

Nie bylo.
protokolowata D. A. Pawlak
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Tytul projektu: Domieszkowane iterbem monokrysztaly tlenkowe zawierajqce ste-
chiometryczny neodym - materialy do zastosowan w przelqcznikach optycznych

Kierownik projektu: Marek Swirkowicz (projekt wlasny)

Celem projektu jest opracowanie technologii monokrystalizacji 1 przeprowadzenie
badan wlasciwosci optycznych i strukturalnych szeregu tlenkowych materialow
krystalicznych, zawierajacych jony neodymu jako skladnik stechiometryczny oraz
domieszki jonow iterbu w zakresie 5-30% atomowych. Krysztaly zawierajace kom-
binacje dwoch jonow ziem rzadkich charakteryzuj g si¢ unikalnymi wlasciwosciami,
wynikajacymi z roznych mechanizmoéw transferu energii pomigdzy tymi jonami,
zaleznych od struktury danego krysztalu. Szczegdlnie wazna jest mozliwos¢ uzy-
skania materialow bistabilnych optycznie, w ktorych wystgpuje histereza w ukladzie
sygnal wejsciowy (pompujacy) - svgnal wyjsciowy (luminescencja). Materialy te
moga stanowi¢ nowa generacje materialow dla optoelektroniki. Wyniki uzyskane
w przypadku krysztalu Nd,BWO0,:Yb wskazuja na mozliwos¢ zastosowania tego typu
materialow w budowie przelacznikow optycznych generujacych promieniowanie
o zmiennej charakterystyce [1]. W ramach projektu zostang otrzymane i przebadane
czyste 1 domieszkowane iterbem:
- monokrysztaly galanu neodymu NdGa0,;
- monokrysztaly boranu neodymowo-glinowego NdAI (B0,),;
- monokrysztaly podwdjnego wolframianu rubidowo-neodymowego RbNd(WO,),
oraz podwojnego molibdenianu potasowo-neodymowego K Nd(Mo0,),.
Krysztaly objete projektem begda otrzymywane w wyniku krystalizacji metoda Czo-
chralskiego oraz z roztworéw wysokotemperaturowych (topnikow). Przeprowadzone
zostana badania wplywu domieszkowania na wlasciwosci optyczne tych materiatow
ze szczegblnym uwzglednieniem efektow bistabilnosci optycznej oraz zjawisk fo-
toindukowanych w tych krysztalach. Wykonane zostang takze badania wlasciwosci
optycznych tych materialdw w postaci nanokrysztalow umieszczonych w matrycach
polimerowych. W tego typu kompozytach. w wyniku oddzialywan na granicy nano-
krysztal-matryca polimerowa, wyst¢puja silnie nicliniowe efekty optyczne, inten-
sywnie badane w ostatnim okresie, w celu rozszerzenia bazy materialow dla optyki
nicliniowej. Planowane jest takze wykonanie symulacji procesow transferu energii i
powiazanie ich z rzeczywistymi widmami w otrzymanych krysztalach.
Otrzymane krysztaly rozszerza bazg materialowa dla optoelektroniki, stwarzajac
mozliwos¢ caltkowicie nowych zastosowan, szczegdlnie w dziedzinie przetacznikdw
optycznych.
[1] D.Jaque, J. Garcia-Sole, L. Macalik, J. Hanuza, A. Majchrowski, ,, A pump-
power-controlled luminescent switcher”, Appl. Phys. Lett., 86 (2005) 011920-1
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Kierownik projektu: Jerzy Sarnecki (Projekt wlasny)
Zagadnienie warto$ciowo$ci wybranych jonow metali przej$ciowych w epitak-
sjalnych warstwach GGG jako materiale dla laseréw przestrajalnych

Proponowany projekt dotyczy okreslenia wartosciowosci jonow metali przejscio-
wych chromu, niklu 1 kobaltu 1 zajmowanych przez te jony pozycji w sieci krysztalu
granatu gadolinowo-galowego oraz wplywu tych jonow na wlasciwosci spektrosko-
powe. Zakres 1 przedmiot proponowanych badan wynika z poszukiwania aktywnych
materiatow tlenkowych, ktore moga by¢ konkurencyjne w stosunku do stosowanych
obecnie w laserach przestrajalnych w zakresie 2-3,5 pm poélprzewodnikowych krysz-
talow siarczkow i1 selenkow cynku domieszkowanych dwuwartosciowymi jonami
chromu.

Wybor krysztalu GGG uzasadnia dobra znajomo$¢ wlasnoscei tego krysztatu. Krysztat
GGG domieszkowany aktywnymi jonami ziem rzadkich jest szeroko stosowanym
osrodkiem laserowym. Znajomos¢ wlasciwosci krysztalu moze w znacznym stopniu
ulatwia¢ interpretacj¢ obserwowanych efektéw domieszkowania wybranymi jonami
metali przejsciowych.

Metoda epitaksji z fazy cicklej warstw granatow umozliwia wytworzenie materialu
monokrystalicznego o wysokiej perfekeji strukturalnej 1 jakosci optycznej. Mozliwos¢
modyfikowania skladu warstw w szerokim zakresie 1 w czasie istotnie krotszym w
stosunku do czasochlonnego i1 kosztownego procesem Czochralskiego tlumaczy
zastosowanie metody epitaksji z fazy cicklej.

Opracowanie technologii wzrostu warstw epitaksjalnych TM: GGG, nie stanowi za-
sadniczego celu projektu, jest jednak jego nicodzownym fragmentem prowadzacym
do otrzymaniu materialu doswiadczalnego, ktory pozwoli zweryfikowaé zalozenia
dotyczace obecnosci w warstwach krysztalu granatu dwuwartosciowych jonéw Cr,
Ni i1 Co. Po otrzymaniu warstw GGG, w ktorych dwuwartosciowe jony chromu, niklu
1 kobaltu zajmuja pozycje tetracdryczne, kolejna fazg projektu bgdzie opracowanie
technologii struktur falowodowych TM*:GGG (TM = Cr, Ni 1 Co).

Wytworzenie po raz pierwszy warstw granatu gadolinowo-galowego domieszko-
wanych dwuwartosciowymi jonami chromu, kobaltu i niklu moze stanowi¢ wazny
ctap badan poswieconych poszukiwaniu krystalicznych osrodkow tlenkowych,
ktore moga si¢ okazaé przydatne w technice przestrajalnych laserow ciala stalego
w pasmie 2-4 um, czyli w zakresie dlugosci fal w jakim si¢ znajduja okna transmisji
atmosfery.
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Kierownik projektu: Jarostaw Gaca (projekt wlasny)

Opracowanie rentgenowskiej metody wyznaczania profilu skladu chemicznego
heterostruktur (In,Al,Ga)As stosowanych w kwantowych laserach kaskado-
wych

Kwantowe lasery kaskadowe sa nowa klasa unipolarnych laseréw polprzewodni-
kowych, ktorych dziatanie wykorzystuje zjawisko przejs¢ wewnatrzpasmowych.
Dlugosc¢ fali emitowanego promieniowania zalezy tylko od geometrii jam kwanto-
wych stanowiacych obszar czynny lasera, co pozwala dla zwiazkéw A™BY, uzyski-
wa¢ szerokie pasmo czgstotliwosci w obszarze podczerwieni. Lasery kaskadowe sa
idealnym zrédlem promieniowania w ukladach detekcji zanieczyszczen gazowych,
spektroskopii molekularnej 1 systemach telekomunikacyjnych. Moga one rowniez
znalez¢ zastosowanie w medycynie do wezesnego wykrywania skazen 1 identyfi-
kacji substancji biologicznych. Nalezy tez podkresli¢, ze dostepne na rynku lasery
kaskadowe sa drogie, a czas oczekiwania na realizacj¢ konkretnego zaméwienia
bardzo dlugi.

Ze strukturalnego punktu widzenia podstawowym elementem budujacym kwanto-
we lasery kaskadowe sa heterostruktury (In,Al,Ga)As, charakteryzujace si¢ duzym
stopniem komplikacji, polegajacym na wystgpowaniu w nich supersieci o strukturze
Lhierarchiczne)”. (Tutaj przez supersie¢ rozumiemy heterostrukturg, w ktdrej pewien
zespdl sasiadujacych warstw o zadanych grubosciach i skladzie chemicznym powta-
rza si¢, gdy przemieszczamy si¢ w kierunku wzrostu krysztalu. Jezeli ten powtarza-
jacy sig zespol warstw sam zawiera supersie¢ to mowimy o supersieci o strukturze
hierarchicznej). W zwiazku z tym, ze jakos¢ dzialania kwantowego lasera kaskado-
wego bardzo silnie zalezy od porzadku strukturalnego i1 chemicznego budujacej go
heterostruktury, istotne jest posiadanie szybkiej, nieniszczace] metody okreslania tych
wielkosci. Takg metoda jest niewatpliwie analiza rentgenostrukturalna.

Celem projektu jest opracowanie 1 zastosowanie w praktyce rentgenostrukturalnej
metody wyznaczania profilu skladu chemicznego 1 odleglosci miedzyplaszezyzno-
wych heterostruktur stosowanych do produkeji kwantowych laserow kaskadowych.
Badania bgda dotyczyly struktur wykonanych z materialu AlAs/GaAs osadzanego
na podlozach GaAs oraz InGaAs/InAlAs na podlozach InP, z zastosowaniem metody
epitaksji z wigzek molekulamych (Molecular Beam Epitaxy - MBE.). Proponowana
metoda obejmie wykorzystanie: wysokorozdzielczej dyfrakcji promieniowania rent-
genowskiego HRXRD (High Resolution X Ray Diffraction), dyfrakcji w geometrii
poslizgowej GID (Grazing Incidence Diffraction), reflektometrii rentgenowskiej XRR
(X -Ray Reflectivity) i innych technik wspomagajacych.

Realizacja proponowanego projektu przyczyni si¢ do rozwoju:

1) metodyki pomiarowej zlozonych struktur wiclowarstwowych

2) poznania mechanizméw interdyfuzji miedzywarstwowej,

3) warunkéw minimalizacji szorstkosci interfejsow,
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4) wplywu wielokrotnego odkladania okreslonej heterostruktury na dyspersj¢ jej
parametrow,

5) rozwoju metod numerycznych uzywanych do opracowania wynikéw otrzymanych
w wyniku zastosowania analizy rentgenostrukturalnej do heterostruktur o wyso-
kim stopniu komplikacji.

Wilasnie ze wzgledu na wysoki stopien komplikacji badanych obiektow, projekt
bedzie realizowany etapami, polegajacymi na opracowywaniu 1 wdrazaniu metod
charakteryzacji coraz to bardziej skomplikowanych struktur krystalicznych. W aspek-
cie aplikacyjnym jego realizacja doprowadzi do pelnej kontroli procesu wzrostu
epitaksjalnego struktury lasera kaskadowego.
Do charakteryzacji systemdw epitaksjalnych bgdzie wykorzystana numeryczna ana-
liza jedno 1 dwuwymiarowych profili dyfrakcyjnych. Z jej pomoca uzyskane zostang
informacje dotyczace profili sktadu chemicznego 1 odleglosci migdzyplaszczyzno-
wych, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszarow interfejsow badanych hetero-
struktur. Do przeprowadzenia analizy zostanie wykorzystany program komputerowy
napisany przez kierownika projektu. Program ten jest wykorzystywany na biezaco
z powodzeniem do analizy rentgenowskich profili dyfrakcyjnych pochodzacych od
heterostruktur zwigzkow polprzewodnikowych ATBY, ATBY! oraz A"™N dla okreslenia
ich rzeczywistej struktury.
Podsumowujac, proponowana rentgenowska metodyka badawcza pozwoli nie tylko
lepiej zrozumied fizyke proceséw zachodzacych podczas epitaksjalnego odkladania
skomplikowanych heterostruktur zwiazkow A™BY, ale takze przez dokladne okre-
slenie grubosci poszczegolnych warstw, ich skladu chemicznego, a takze lateralne;
jednorodnosci 1 jakosci interfejsow doprowadzi do optymalizacji proceséw wzrostu
epitaksjalnego.
W aspekcie aplikacyjnym uzyskane wyniki pozwola na stworzenie niezawodne;j
metodyki rentgenowskiej charakteryzacji moduléw uzywanych w kwantowych la-
serow kaskadowych. Przyczyni si¢ to do opracowania technologii wytwarzania tego
typu ukladow epitaksjalnych w Polsce, a takze do poprawy technik epitaksjalnych
1 w konsekwencji do rozwoju technologii przyrzaddéw optoelektronicznych pracuja-
cych w podczerwieni. Specyficzny, niszowy charakter rynku laserow kwantowych
stwarza wigksze szans¢ sukcesu niz rynek podzespoléw masowych. Jednoczesnie,
co warte jest podkreslenia, zagadnienia dotyczace laserow kaskadowych nalezg do
grupy najambitniejszych kierunkéw badan w dziedzinie przyrzadoéw fotonicznych,
uprawianych aktualnie na $wiecie.
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Kierownik projektu: Jolanta Borysiuk (projekt wlasny)

Wzrost i charakteryzacja warstw weglika krzemu SiC na podlozach krzemo-
wych Si

Celem projektu jest zbadanie warstw przejsciowych Si - SiC (w tym warstw nawe-
glanych) 1 opracowanie technologii otrzymywania wysokiej jakosci warstw SiC na
podlozach Si, przeznaczonych do zastosowan epitaksjalnych np. do wytwarzania
struktur kwantowych opartych o SiC lub wzrostu warstw azotku galu (GaN) do
zastosowan optoelektronicznych.

W projekceie przewiduje si¢ wytworzenie odpowiednich warstw przejsciowych dla
uzyskania warstw SiC bez obecnosci defektow degradujacych przyrzady optoelek-
troniczne. Optymalizacja proceséw tworzenia warstw przejsciowych bedzie prowa-
dzona w celu uzyskania warstw SiC o wysokiej jakosci krystalograficznej. Planuje
si¢ wykonanie eksperymentow technologicznych oraz badan wplywu warstw przej-
sciowych na jakos¢ strukturalna SiC (ggstos¢ dyslokacyi, mikrorurek, wystgpowanie
bledow ulozenia, mikroblizniakow). Zostanie okreslony wplyw czynnikow takich
jak: temperatura, czas i atmosfera w etapie przygotowania powierzchni Si (termiczne
trawienie podloza) oraz parametrow procesu wstgpnego nawgglania: temperatury,
skladu chemicznego gazu oraz czasu nawgglania. Pomiary parametréw warstw,
powstalych podczas poczatkowego etapu wzrostu warstwy przejsciowej, pozwola
dobra¢ doswiadczalnie takie warunki wzrostu, w ktorych wyhodowane warstwy
posiadaja najnizszg gestos¢ defektow strukturalnych. Dodatkowo, przy ocenie ja-
kosci strukturalnej, otrzymane heteroepitaksjalnie warstwy SiC zostana poréwnane
z warstwami SiC otrzymywanymi poprzez wzrost homoepitaksjalny warstw SiC na
podlozach SiC.

Otrzymywane warstwy beda charakteryzowane pod wzglgdem strukturalnym. Planuje
si¢ wykonanie pomiaréw rentgenowskich, Ramana, luminescencji oraz trawienia
selektywnego (DSE). Ponadto, wyniki bgda uzupelnione przez rezultaty badan mi-
kroskopowych TEM dla okreslenia jakosci krystalograficznej w malej skali. Dane te
postuza weryfikacji pomiaréw SIMS (spektroskopia jonow wtoérnych) w celu okre-
slenia glgbokosci warstwy SiC, powstalej podczas procesu naweglania. Otrzymane
wyniki pozwola zoptymalizowac proces nawegglania pod wzglgdem strukturalnym
1 chemicznym.
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Kierownik projektu: Agnieszka Grabias (projekt wlasny)

Wplyw struktury na wlasciwos$ci magnetyczne materialéw nanokompozytowych
typu Fe-Pt-B

Proponowany projekt badawczy ma na celu okreslenie wplywu struktury materialow
nanokompozytowych z ukladu Fe-Pt-B na ich wlasciwosci magnetyczne. Materialy te
stanowia nowa grupg twardych magnetykow, charakteryzujacych sie duza wartoscia
pola koercji, remanencji 1 maksymalnej gestosci energii (BH)__, ktére moga prze-
wyzsza¢ parametry osiagane przez tradycyjne magnesy trwale typu Nd-Fe-B.. Struk-
tura materialdéw nanokompozytowych typu Fe-Pt-B sklada si¢ z fazy magnetycznie
twardej 1 fazy magnetycznie mickkiej o wielkosciach ziaren w skali nanometrycznej.
W materialach tych zaobserwowano wystepowanie sprz¢zenia wymiennego pomi¢dzy
momentami magnetycznymi domen tych faz.

W proponowanym projekcie stopy Fe-Pt-B zostang otrzymane (1) w postaci tasm
metoda szybkiego chlodzenia z fazy cieklej oraz (2) w postaci proszkéw metoda
mechanicznej syntezy. Proszki poddane zostana procesowi konsolidacji w celu otrzy-
mania materialu masywnego. Odpowiednia obrobka cieplna wyjsciowych stopow
umozliwi wytworzenie struktury nanokompozytowej, skladajacej si¢ z fazy magne-
tycznie twardej 1 fazy magnetycznie migkkiej. Zbadane zostana przemiany fazowe
zachodzace w tasmach 1 proszkach w wyniku ich wygrzewania (w funkcji skladu
stopu 1 warunkéw wygrzewania). Okreslone zostang parametry procesow wytwarza-
nia badanych stopdéw w celu otrzymania struktury nanokompozytowej optymalne;j
pod wzglgdem uzytkowych wlasciwosci magnetycznie twardych. Zbadany zostanie
wplyw wielkosci 1 ksztaltu magnetycznych ziaren oraz ich wzglednego udziatlu
i rozkladu w materiale na efektywne wartosci pola koercji. remanencji 1 maksymal-
nej gestosci energii (BH) . W projekcie planowane jest rowniez zbadanie wplywu
dodatkéw stopowych takich jak Nb i Co na tworzenie struktury nanokompozytowej,
na wielkos¢ ziaren 1 na wlasciwosci magnetyczne badanych materialow.
Charakterystyka struktury wyjsciowych i wygrzanych stopow przeprowadzona bedzie
w oparciu o zestaw metod odpowiednich do badan strukturalnych proszkow i tasm,
takich jak spektroskopia mossbauerowska, dyfrakcja rentgenowska i transmisyjna
mikroskopia elektronowa. Ponadto pomiary metoda dyfrakcji rentgenowskiej 1 mi-
kroskopii elektronowej pozwola wyznaczy¢ srednie wielkos$ci ziaren oraz parametry
siecl poszczegolnych faz, Analiza kinetyki przemian fazowych bedzie przeprowa-
dzona w oparciu o pomiary metoda roznicowej kalorymetrii skaningowej. Wykonane
zostang pomiary magnetyczne, ktére umozliwia wyznaczenie wartosci pola koercji,
remanencji 1 maksymalnej gestosci energii (BH) .

Proponowane w projekcie materialy nanokompozytowe charakteryzujace si¢ duza war-
toscia (BH)max moga by¢ zastosowane jako miniaturowe magnesy trwale. Natomiast
proponowana metoda wytwarzania tych materialoéw (mechaniczna synteza proszkéw
wraz z ich konsolidacja) pozwala na uzyskiwanie magnesow o zlozonych ksztaltach.
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Projekty badawcze - XXXII konkurs

Badania proponowane w ninigjszym projekcie sa nowatorskie w Polsce. Wymiernym
efektem badan beda publikacje naukowe w migdzynarodowych, recenzowanych cza-
sopismach naukowych oraz prezentacja wynikow na specjalistycznych konferencjach
krajowych 1 zagranicznych.

Kierownik projektu: Turczynski S. (projekt wlasny)
Monokrystalizacja i badania spektroskopowe krysztaléow Pr La _A10,

Perowskit glinowo-prazeodymowy (PrA10,) jak wykazujg nasze badania §pektro-
skopowe wykazuje szerokie pasmo emisji w calym zakresie widzialnym. Zrodlem
szerokiego pasma emisji krysztalu PrA 10, sa prawdopodobnie jony Pr*". Ze wzgledu
na duza koncentracj¢ jonéw prazeodymu, w krysztale tym zachodzi duze wygaszanie
koncentracyjne i emisja ta jest bardzo staba. Jedna z metod, ktéra moglaby doprowa-
dzi¢ do otrzymania emisji o wigkszej intensywnosci jest zmniejszenie koncentracji
prazeodymu poprzez zastapienie czgsci jondw prazeodymu jonami nieaktywnymi.
Perowskit glinowo-lantanowy (LaAlQ,) jest izostrukturalnym zwiazkiem z PrA10,.
Dlatego w ninigjszym projekceie czgs¢ jonow prazeodymu zostanie zastapiona jonami
latanu.

Przedkladany projekt ma charakter typowo badawczy. Celem jego jest okreslenie
warunkow wzrostu oraz otrzymanie szeregu krysztalow o skladzie Pr La, AlO,, gdzie
x = 0 + 1. Przeprowadzone zostang badania spektroskopowe, a nastgpnie znaleziona
zostanie optymalna zawartos¢ jonow prazeodymu i lantanu. Przeprowadzone zostang
réwniez inne badania pozwalajace na okreslenie mozliwosci zastosowania krysztalu
o optymalnych koncentracjach prazeodymu i lantanu jako lasera przestrajalnego
w zakresie widzialnym.

Efcktem projektu bedzie doswiadczalne wyznaczenie warunkow otrzymywania krysz-
taléw Pr La, AlQ, oraz okreslenie ich prawdopodobnej przydatnosci do zastosowania
jako materiatu laserowego.
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Wskazowki dla autora

Redakcja czasopisma Materiaty Elektroniczne prosi o nadsytanie artykutow poczta
elektroniczng na adres ointe@sp.itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym w na-
stepujgcych formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika

Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMP, WFM, WPG

1. Grafika (materialy ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach. Kaz-
dy materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki mogg by¢
poddane kompresji: ZIP ARJ.

2. Objetosé do 15 str.

3. Tekst powinien by¢ pisany w sposob ciagty. Materiaty ilustracyjne (rysunki, ta-
bele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy do rysun-
kow... itp. w jezyku: polskim i angielskim, rowniez winny by¢ zapisane w oddziel-
nym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy: tytut
naukowy, imie i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na
Srodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materiaty ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

- Do artykutu nalezy dotaczy¢ streszczenie nie przekraczajace 200 stow w jgzy-
ku polskim i angielskim.

— W przypadku wzordéw i materiatow ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/ow nalezy zacytowac ich zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

— Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

— Pozycje bibliograficzne nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych w kolej-
nosci ich wystepowania.

Przyktad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses in

layered composites of Y-ZrOo and Alp0O3. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19, 1990,

no. 67, 255-262

Przyktad na opis bibliograficzny ksiazki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska

1997, 152 s.

6. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskie;.


mailto:ointe@sp.itme.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGII
& mm MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
I B ME ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
tel./fax-dyrektor: (4822) 8359003 tel.: (4822) 8353041-9
e-mail: itme@sp.itme.edu.pl http://sp.itme.edu.pl

@ 3



mailto:itnie@sp.itme.edu.pl

	Okladki_2-07
	WA901_15910_M1-r2007-t35-z2_Mater-Elektroniczne_Spis-tresci_c



